Genel Bakis

Uygulama

Istemci Bilgisayarlar

Depolama Bellegi
Samsung V-NAMD 3bit MLC

Genel Ozellikler

Uygulama

istemci Bilgisayarlar

Boyutlar (GxYxD)
100 X 69.85 X 6.8 (mmy)

On Bellek

Samsung 1 GB Low Power DDR4A
SDEAM

Ozel Ozellikler

TRIM Desteqi
TRIM Destedi

WWHN Destedi
WWHN (World Wide Name) destedi

Performans

Sirali Okuma

540 MB/saniyeye kadar Sirali
Okuma * Performans, sistem
donammina ve yapilandirmasina
bagl olarak dedisebilir

Rastgele Okuma (4 KB, QD1)

13.000 I0P5ve kadar Rastgele
Okuma * Performans, sistem
donanimina ve yapilandirmasina
bagli olarak degisebilir ** Akilh
TurboWrite teknolojisi
etkinlestirilerek dlgolmosgtdr

Cevre

Ortalama Enerji Toketimi (sistem
seviyesi)

Ortalama: 2.5 W *Maksimum: 4.0 W
{Patlama modu)® Gercek gic
tiketimi, sistem donamimina ve

vapilandirmasina badl olarak
dedisebilir

Calisma Sicakhign
0 - 70 °C Calisma Sicakhig

Teknik Ozellikler

Tip
25ing

Garanti

5 ¥l Sirorli Garanti veyva 00 TBW
Simirln Garanti

Kapasite

1.000 GB (1 GB=1 Milyar bayt
[IDEMA&)) * Gercek kapasite daha az
olabilir {formatlama, bélimleme,
calisma sistemi, uygulamalar veya
dider nedenlerle)

Adirbik
Yaklasik Agirlik: 45.0 g

S.M.A.RTDestedi
5.M.ARTDestedi

Cihaz Uyku Modu Desteqi
Evet

Sirali Yazma

530 MB/=aniyeye kadarSirali
Yazma * Perfoarmans, sistem
donanimina ve yapilandirmasina
badl olarak dedisebilir ** Akill
TurboWrite teknolojisi
etkinlestirilerek Gloilmostir

Rastgele Yazma (4 KB, QD1)

346.000 10P5yve kadar Rastgele
Yazma * Performans, sistem
donamimina ve yapilandirmasina
badli olarak dedisebilir ** Akilli
TurboWrite teknolojisi
etkinlestirilerek olgOlmbstor

Gic Toketimi (Bostayken)

Maksimum: 30 mW * Gergek glc
tiketimi, sistem donanimina ve
vapilandirmasina badli olarak
dedisebilir

Darbe
1.500 Gwe 0.5 ms {Yarim sinds)

Boyutlar (GxYxD)
100 X 5285 X 4.8 (mm)

Form Faktdrd (Tip)
25ing

Depolama Bellegi
Samsung V-NAND 3bit MLC

GC (Cop Toplama)

Otomatik Cop Toplama Algoritmasi

Rastgele Okuma (4 KB, QD32)

2B.000 [OPS'ye kadar Rastgele
Ckuma * Performans, sistem
donarmmina ve yapilandirmasing
bagh olarak dedisebilir ** Akilli
TurboWrite teknolojisi
etkinlestirilerek clgOlmOstir

Izin Verilen Voltaj

SV £ %45 izin verilebilir voltaj

Adqurlik
Yaklazik Agirlik: 45.0 g

Arabirim

SATA & Gb/s Araylzi, SATA 3 Gb/s
ve SATA NS Gb/s araylziyle uyumlu

Kontrolor

Samsung MKX Kontrol Onitesi

Sifreleme Destegi

AES 254-bit Sifreleme (0 Sinifi),
TCG/Opal IEEE1847 (Sifreli sdricd)

Rastgele Yazma (4 KB, QD32)

EB.000 IOPS've kadar Rastgele
Yazma * Performans, sistem
donamming ve yapilandirmasina
badl olarak degisebilir ** Akilli
TurboWrite teknolojisi
gtkinlestirilerek dlgdlmdstir

Givenilirlik (MTBF dederi)
1.5 Milyon Saat Givenilirlik (MTBF)



